
HVT和RVT漏电对比



HVT和RVT漏电对比

注：表中漏电数据取自数据手册中各单元 Leakage表中所有输入状态中的最大值

单像素单元（慢链为NOR,不含ROM）的总漏电对比



HVT库和RVT库漏电对比

数据分析

HVT单像素漏电功耗为 0.948214 nW ,漏电流为 0.7901783 nA
RVT单像素漏电功耗为 8.343 nW,漏电流为 6.9525 nA

漏电倍数（RVT / HVT）约为 8.7986467


